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(54) 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치

요약

본 발명은 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치에 관한 것이다.

종래의 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정 표시 장치에서는 박막 트랜지스터에서 광누설 전류가 생

기는 것을 방지하고 데이터 배선 근처에서 빛이 새는 것을 막기 위해 블랙매트릭스를 형성한다. 그러나, 종래의 블랙

매트릭스는 저항이 낮고 유전율이 높은 수지로 이루어지므로, 박막 트랜지스터에서 누설 전류가 생길 수 있다.

따라서, 본 발명에 따른 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치에서는, 금속 물질로 채널 차광막

을 형성하고 데이터 배선의 폭을 넓게 하거나 데이터 배선과 중첩하는 블랙매트릭스를 형성함으로써, 데이터 배선 근

처에서의 빛샘을 방지할 수 있으며, 박막 트랜지스터에서 누설 전류가 생기는 것을 막을 수 있다.

대표도

도 4b

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도.

도 2a 및 도 2b는 도 1에서 각각 IIa-IIa선 및 IIb-IIb선을 따라 자른 단면도.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도.

도 4a 및 도 4b는 도 3에서 각각 IVa-IVa선 및 IVb-IVb선을 따라 자른 단면도.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도.

도 6a 및 도 6b는 도 5에서 각각 VIa-VIa선 및 VIb-VIb선을 따라 자른 단면도.

도 7은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도.
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도 8a 및 도 8b는 도 7에서 각각 VIIIa-VIIIa선 및 VIIIb-VIIIb선을 따라 자른 단면도.

도 9은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도.

도 10a 및 도 10b는 도 9에서 각각 Xa-Xa선 및 Xb-Xb선을 따라 자른 단면도.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
110 : 제 1 기판 150 : 제 2 기판

124 : 게이트 절연막 126 : 게이트 절연막

128 : 액티브층 134 : 소스 전극

136 : 드레인 전극 140 : 보호막

140a : 드레인 콘택홀 142 : 화소 전극

144 : 채널 차광막 152 : 광흡수층

154a, 154b : 콜레스테릭 액정 컬러필터

156 : 공통 전극 160 : 액정층

172 : 위상차판 174 : 편광판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서, 특히 콜레스테릭 액정 컬러필터(Cholesteric Liquid Crystal Color-filter)

를 포함하는 반사형 액정표시장치에 관한 것이다.

최근에 액정표시장치는 소비전력이 낮고, 휴대성이 양호한 기술집약적이며 부가가치가 높은 차세대 첨단 디스플레이

(display)소자로 각광받고 있다.

이러한 액정표시장치중에서도, 각 화소(pixel)별로 전압의 온/오프를 조절할 수 있는 스위칭 소자가 구비된 액티브 매

트릭스형 액정표시장치(이하, 액정표시장치로 약칭함)가 해상도 및 동영상 구현능력이 뛰어나 가장 주목받고 있다.

상기 액정표시장치는 비발광 소자이기 때문에, 별도의 광원인 백라이트를 통해 공급되는 빛을 이용하여 화면을 구현

하는 투과형 액정표시장치가 주류를 이루고 있는데, 상기 백라이트에서 생성된 빛은 액정표시장치의 각 셀을 통과하

면서 실제로 화면 상으로는 7% 정도만 투과되어, 고휘도의 액정표시장치를 제공하기 위해서는 백라이트를 더욱 밝게

해야 하므로, 전력소모량이 커지게 되고 충분한 전원공급을 위해 배터리(battery)를 구비할 경우에도 사용시간에 제

한이 있는 단점이 있다.

이러한 투과형 액정표시장치의 광효율 문제를 개선하기 위하여, 별도의 백라이트를 생략하고 외부광을 반사광원으로

이용하는 반사형 액정표시장치가 제시되었고, 이러한 반사형 액정표시장치 중에서도, 기존의 투과형 액정표시장치에

서와 같이 안료 또는 염료로 이루어진 흡수형 컬러필터 및 별도의 반사층을 통해 외부광을 반사광으로 이용하는 타입

또는 빛을 선택적으로 반사 및 투과시키는 특성을 가지 는 콜레테릭 액정(CLC:cholesteric liquid crystal)을 컬러필

터 및 반사층 겸용으로 이용하는 타입을 들 수 있으며, 후자 방식의 경우 콜레스테릭 액정 자체에서 빛을 선택적으로 

반사 및 투과시킴에 따라 색순도 특성이 뛰어나고, 별도의 반사층을 생략할 수 있기 때문에 화질 특성 및 공정 효율상

주목받고 있다.

콜레스테릭 액정의 특성에 대해서 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.

콜레스테릭 액정의 액정 분자들의 회전은 일종의 나선(螺旋)구조로 볼 수 있다. 이러한 나선 구조에서 나타나는 두 가

지 구조의 특징은 나선의 회전 방향과 나선의 반복 주기인 피치(pitch)이다. 피치는 액정층이 다시 동일한 배열로 돌

아올 때까지의 거리로 이해할 수 있고 이 피치가 콜레스테릭 액정의 색상을 결정하는 변수이다.

즉, 반사되는 중심파장은 상기에 기술한 피치와 콜레스테릭 액정의 평균굴절률의 함수(λ= n(avg)·pitch)이다. (n(a

vg) ; 평균굴절률)

예를 들어, 평균굴절률이 1.5인 콜레스테릭 액정의 피치가 430nm인 경우에 중심반사 파장은 대략 650nm가 되어 적

색을 띠게 된다. 그외에 녹색과 청색에 대해서는 적합한 콜레스테릭 액정의 피치를 줌으로써 구현할 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 종래의 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정 표시장치에 대하여 설명한

다.

도 1은 종래의 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도이다. 도 1에 도시한 바와 같이, 

가로 방향의 게이트 배선(22)과 세로 방향의 데이터 배선(32)이 교차하여 화소 영역을 정의하고, 게이트 배선(22)과 

데이터 배선(32)의 교차지점에는 게이트 전극(24)과 소스 전극(34), 그리고 드레인 전극(36)으로 이루어진 박막 트랜

지스터가 형성되어 있다. 박막 트랜지스터는 게이트 배선(22) 및 데이터 배선(32)과 연결되어 있다. 박막 트랜지스터

는 액티브층(28)을 더 포함하며, 소스 전극(34)과 드레인 전극(36) 사이의 액티브층(28)은 박막트랜지스터의 채널이 

된다.

한편, 커패시터 전극(37)이 게이트 배선(22)과 중첩되어 있는데, 커패시터 전극(38)은 데이터 배선(32)과 같은 물질

로 이루어질 수 있다
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다음, 화소 영역에는 화소 전극(42)이 형성되어 있는데, 화소 전극(42)은 드레인 콘택홀(40a)을 통해 드레인 전극(36)

과 연결되며, 커패시터 콘택홀(40b)을 통해 커패시터 전극(37)과 연결된다. 커패시터 전극(37)은 게이트 배선(22)과 

함께 스토리지 커패시터를 형성한다. 또한, 화소 전극(42)은 데이터 배선(32)과도 중첩한다.

다음, 화소 영역의 가장자리에서 빛샘이 발생하는 것을 방지하기 위해 블랙매트릭스(38)가 형성되어 있다. 블랙 매트

릭스(38)는 게이트 배선(22)의 일부와 데이터 배선(32) 및 박막 트랜지스터의 채널을 덮는다.

도시하지 않았지만, 각 화소 영역에는 적, 녹, 청의 파장대에 해당하는 빛을 반사시키는 콜레스테릭액정 컬러필터가 

순차적으로 형성되어 있다.

도 2a 및 도 2b는 도 1에서 각각 IIa-IIa선 및 IIb-IIb선을 따라 자른 단면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(10)과 제 2 기판(50)이 일정간격 이격되어 마 주대하고 있다. 제 1 기판(10)은 투명한 

기판으로 이루어지는 것이 바람직하다. 제 1 기판(10)의 안쪽면에는 게이트 전극(24)이 형성되어 있고, 게이트 절연

막(26)이 게이트 전극(24)을 덮고 있다. 게이트 절연막(26) 상부에는 게이트 전극(24)과 대응하는 액티브층(28)이 형

성되어 있고, 그 위에 소스 및 드레인 전극(34, 36)이 형성되어 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 소스 및 드레인 전극(34,

36) 사이의 드러난 액티브층(28)은 박막 트랜지스터의 채널이 된다. 또한, 게이트 절연막(26)의 상부에는 소스 및 드

레인 전극(34, 36)과 같은 물질로 이루어진 데이터 배선(32)이 형성되어 있다.

데이터 배선(32)과 소스 및 드레인 전극(34, 36)의 상부에는 블랙매트릭스(38)가 형성되어, 데이터 배선(32) 및 박막

트랜지스터의 채널을 덮고 있다. 블랙 매트릭스(38)는 블랙 수지(black resin)로 형성되며, 화소 영역의 가장자리 즉, 

데이터 배선(32) 근처에서의 빛샘을 방지하고 박막 트랜지스터의 채널로 빛이 들어가는 것을 막는다. 다음, 저유전율

을 가지는 유기막으로 이루어진 보호막(40)이 형성되어 있는데, 보호막(40)은 드레인 전극(36)을 드러내는 드레인 콘

택홀(40a)을 가진다.

이어, 보호막(40)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(42)이 형성되어 있는데, 화소 전극(42)은 드레인 

콘택홀(40a)을 통해 드레인 전극(36)과 연결된다. 여기서, 개구율을 높이기 위해 화소 전극(42)은 데이터 배선(32)과 

중첩한다.

한편, 제 2 기판(50)의 안쪽면에는 광흡수층(52)이 형성되어 있고, 그 위에 콜레스테릭액정 컬러필터(54a, 54b)가 형

성되어 있다. 콜레스테릭액정 컬러필터(54a, 54b)는 화소 영역별로 적, 녹, 청에 해당하는 파장대의 빛을 반사시킨다.

콜레스테릭액정 컬러필터(54a, 54b)의 상부에는 공통전극(56)이 형성되어 있는데, 공통전극(56)은 투명 도전 물질로

이루어진다.

다음, 공통 전극(56)과 화소 전극(42) 사이에는 액정층(60)이 형성되어 있다.

제 1 기판(10)의 바깥쪽면에는 위상차판(72)과 편광판(74)이 차례로 배치되어 있다. 위상차판(72)은 λ/4의 위상차

를 가지는 QWP(quarter wave plate)로 이루어지며, 편광판(74)은 광투과축과 일치하는 빛만을 투과시키는 선편광

판으로 이루어진다.

이러한 반사형 액정 표시 장치에서는 박막 트랜지스터에서 광누설 전류가 생기는 것을 방지하고 데이터 배선 근처에

서 빛이 새는 것을 막기 위해 블랙매트릭스를 형성한다. 그러나, 종래의 블랙매트릭스는 저항이 낮고 유전율이 높은 

수지로 이루어지므로, 박막 트랜지스터에서 누설 전류가 생길 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 박막 트랜지스터의 누설 전류를 방

지할 수 있는 반사형 액정표시장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 빛샘을 방지할 수 있는 반사형 액정표시장치를 제공하 는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정 표시 장치는 일정 

간격 이격되어 마주 대하는 제 1 및 제 2 기판, 상기 제 1 기판의 안쪽면에 형성되어 있으며 교차하여 화소 영역을 정

의하는 게이트 배선과 데이터 배선, 상기 게이트 배선과 데이터 배선에 연결되어 있는 박막 트랜지스터, 상기 박막 트

랜지스터를 덮고 있는 보호막, 상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 대응하는 채널 차광막, 상기 보

호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며, 상기 데이터 배선과 중첩하는 화소 전극, 상기 제 1 

기판 바깥쪽면에 형성되어 있는 위상차판, 상기 위상차판 상부의 편광판, 상기 제 2 기판 안쪽면에 형성되어 있는 광

흡수층, 상기 광흡수층 상부에 형성되어 있는 콜레스테릭 액정 컬러필터, 상기 콜레스테릭 액정 컬러필터 상부에 형

성되어 있는 공통전극, 그리고 상기 공통 전극과 상기 화소 전극 사이에 삽입되어 있는 액정층을 포함하는데, 여기서 

상기 데이터 배선은 상기 화소 전극과 약 50% 이상 중첩되는 폭을 가진다.

상기 채널 차광막은 금속 물질로 이루어질 수 있으며, 상기 보호막과 상기 화소 전극 사이에 위치할 수 있고, 또는 상

기 화소 전극 상부에 위치할 수도 있다.

본 발명에 따른 다른 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정 표시 장치는 일정 간격 이격되어 마주 대하

는 제 1 및 제 2 기판, 상기 제 1 기판의 안쪽면에 형성되어 있으며 교차하여 화소 영역을 정의하는 게이트 배선과 데

이터 배선, 상기 게이트 배선과 데이터 배선에 연결되어 있는 박막 트랜지스터, 상기 박막 트랜지스터를 덮고 있는 보

호막, 상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 대응하는 채널 차광막, 상기 보호막 상부에 형성되고 상

기 데이터 배선과 중첩하는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스, 상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 연결되

어 있으며, 상기 데이터 배선과 중첩하는 화소 전극, 상기 제 1 기판 바깥쪽면에 형성되어 있는 위상차판, 상기 위상차
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판 상부의 편광판, 상기 제 2 기판 안쪽면에 형성되어 있는 광흡수층, 상기 광흡수층 상부에 형성되어 있는 콜레스테

릭 액정 컬러필터, 상기 콜레스테릭 액정 컬러필터 상부에 형성되어 있는 공통전극, 그리고 상기 공통 전극과 상기 화

소 전극 사이에 삽입되어 있는 액정층을 포함한다.

상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스는 상기 채널 차광막과 같은 물질로 이루어질 수 있으며, 채널 차광막은 금속 물질로 

이루어질 수 있다.

상기 채널 차광막은 상기 보호막과 상기 화소 전극 사이에 위치할 수 있으며, 상기 화소 전극 상부에 위치할 수도 있

다.

본 발명에 따른 다른 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정 표시 장치는 일정 간격 이격되어 마주 대하

는 제 1 및 제 2 기판과, 상기 제 1 기판 안쪽면 위에 형성되어 있는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스, 상기 제 1 기판의 안

쪽면에 형성되어 있는 게이트 배선, 상기 게이트 배선과 교차하며 상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스와 중첩하는 데이터

배선, 상기 게이트 배선과 데이터 배선에 연결되 어 있는 박막 트랜지스터, 상기 박막 트랜지스터를 덮고 있는 보호막,

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 대응하는 채널 차광막, 상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박

막 트랜지스터와 연결되어 있으며, 상기 데이터 배선과 중첩하는 화소 전극, 상기 제 1 기판 바깥쪽면에 형성되어 있

는 위상차판, 상기 위상차판 상부의 편광판, 상기 제 2 기판 안쪽면에 형성되어 있는 광흡수층, 상기 광흡수층 상부에 

형성되어 있는 콜레스테릭 액정 컬러필터, 상기 콜레스테릭 액정 컬러필터 상부에 형성되어 있는 공통전극, 그리고 

상기 공통 전극과 상기 화소 전극 사이에 삽입되어 있는 액정층을 포함한다.

상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스는 상기 게이트 배선과 같은 물질로 이루어질 수 있으며, 상기 제 1 및 제 2 블랙매트

릭스와 상기 게이트 배선 사이에 오버코트층을 더 포함할 수도 있다.

채널 차광막은 금속 물질로 이루어질 수 있고, 상기 보호막과 상기 화소 전극 사이에 위치할 수 있으며, 또는 상기 화

소 전극 상부에 위치할 수도 있다.

이와 같이, 본 발명에서는 반사형 콜레스테릭 액정 컬러필터 이용할 때, 금속 물질로 채널 차광막을 형성하고, 데이터

배선의 폭을 넓게 하거나 데이터 배선과 중첩하는 블랙매트릭스를 형성함으로써, 데이터 배선 근처에서의 빛샘을 방

지할 수 있으며, 박막 트랜지스터에서 누설 전류가 생기는 것을 방지할 수 있다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도이다. 도 3

에 도시한 바와 같이, 가로 방향의 게이트 배선(122)과 세로 방향의 데이터 배선(132)이 형성되어 있으며, 게이트 배

선(122)과 데이터 배선(132)은 교차하여 화소 영역을 정의한다. 게이트 배선(122)과 데이터 배선(132)의 교차지점에

는 게이트 배선(121)에서 연장된 게이트 전극(124)과 데이터 배선(132)에서 연장된 소스 전극(134), 그리고 소스 전

극(134) 맞은 편의 드레인 전극(136)이 형성되어 있다. 소스 전극(134)과 드레인 전극(136)은 게이트 전극(124)을 

중심으로 마주 대하고 있으며, 게이트 전극(124)과 소스 및 드레인 전극(134, 136)은 박막 트랜지스터를 이룬다. 박

막 트랜지스터는 액티브층(128)을 더 포함하며, 소스 전극(134)과 드레인 전극(136) 사이의 액티브층(128)은 박막트

랜지스터의 채널이 된다.

또한, 게이트 배선(122)과 데이터 배선(132)의 교차지점에는 채널 차광막(144)이 형성되어 있어, 박막 트랜지스터의

채널을 덮고 있다.

한편, 커패시터 전극(138)이 게이트 배선(122)과 중첩되어 있는데, 커패시터 전극(138)은 데이터 배선(132)과 같은 

물질로 이루어진다.

다음, 화소 영역에는 화소 전극(142)이 형성되어 있는데, 화소 전극(142)은 드레인 전극(136)과 중첩하며, 화소 전극

(142)과 드레인 전극(136)이 중첩하는 부분에는 드레인 콘택홀(140a)이 형성되어 있다. 화소 전극(142)은 드레인 콘

택홀(140a)을 통해 드레인 전극(136)과 연결되고, 커패시터 콘택홀(140b)을 통해 커패시터 전극(138)과 연결되어 있

으며, 커패시터 전극(138)은 게이트 배선(122)과 함께 스토리지 커패시터를 형성한다. 또한, 화소 전극(142)은 데이

터 배선(132)과 도 중첩한다. 따라서, 화소 전극(142)의 면적이 넓어지고 데이터 배선(132)이 블랙매트릭스의 역할을

하므로, 액정표시장치의 개구율이 높아진다.

도시하지 않았지만, 각 화소 영역에는 적, 녹, 청의 파장대에 해당하는 빛을 반사시키는 콜레스테릭액정 컬러필터가 

순차적으로 형성되어 있다.

도 4a 및 도 4b는 도 3에서 각각 IVa-IVa선 및 IVb-IVb선을 따라 자른 단면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(110)과 제 2 기판(150)이 일정간격 이격되어 마주대하고 있는데, 제 1 기판(110)은 투

명한 기판으로 이루어지는 것이 바람직하며, 제 2 기판(150)은 투명한 기판으로 이루어질 수도 있고, 불투명한 기판

으로 이루어질수도 있다. 제 1 기판(110)의 안쪽면에는 게이트 전극(124)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(126)이 게

이트 전극(124)을 덮고 있다. 도시하지 않았지만, 제 1 기판(110)의 안쪽면에는 게이트 전극(124)과 연결된 게이트 

배선(도 3의 122)도 형성되어 있다. 게이트 절연막(126) 상부에는 게이트 전극(124)과 대응하는 액티브층(128)이 형

성되어 있고, 그 위에 소스 및 드레인 전극(134, 136)이 형성되어 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 소스 및 드레인 전극(

134, 136) 사이의 드러난 액티브층(128)은 박막 트랜지스터의 채널이 된다. 또한, 게이트 절연막(126)의 상부에는 소

스 및 드레인 전극(134, 136)과 같은 물질로 이루어진 데이터 배선(132) 및 커패시터 전극(도 3의 138)이 형성되어 

있는데, 앞서 언급한 바와 같이 데이터 배선(132)은 소스 전극(134)과 연결되어 있으며, 게이트 배선과 교차하여 화

소 영역을 정의한다. 여기서, 데이터 배선(132)은 8 ㎛ 이상의 폭을 가진다. 한편, 도시 하지 않았지만, 액티브층(128)

과 소스 및 드레인 전극(134, 136) 사이에는 접촉저항을 낮추기 위한 오믹 콘택층이 형성되는 것이 바람직하다.

데이터 배선(132)과 소스 및 드레인 전극(134, 136)의 상부에는 저유전율을 가지는 유기막으로 이루어진 보호막(14

0)이 형성되어 있는데, 보호막(140)은 드레인 전극(136)을 드러내는 드레인 콘택홀(140a)과 커패시터 전극(도 3의 1

38)을 드러내는 커패시터 콘택홀(도 3의 140b)을 가진다. 다음, 보호막(140) 상부에는 채널 차광막(144)이 형성되어,
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박막 트랜지스터의 채널을 덮고 있다. 채널 차광막(144)은 금속 물질로 형성되는 것이 좋으며, 채널 차광막(144)은 

빛이 채널로 들어가는 것을 차단함으로써, 누설 전류가 생기는 것을 방지한다. 채널 차광막(144)은 크롬(Cr)계 금속 

물질로 형성할 수 있다.

이어, 채널 차광막(144)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(142)이 형성되어 있는데, 화소 전극(142)

은 드레인 콘택홀(140a)을 통해 드레인 전극(136)과 연결되고, 커패시터 콘택홀을 통해 커패시터 전극과 연결된다. 

또한, 화소 전극(142)은 데이터 배선(132)과 중첩한다. 도시한 바와 같이, 화소 전극(142)은 채널 차광막(144)과 연

결될 수도 있다.

한편, 제 2 기판(150)의 안쪽면에는 광흡수층(152)이 형성되어 있고, 그 위에 콜레스테릭액정 컬러필터(154a, 154b)

가 형성되어 있다. 콜레스테릭액정 컬러필터(154a, 154b)는 화소 영역별로 적, 녹, 청에 해당하는 파장대의 빛을 반

사시킨다. 콜레스테릭액정 컬러필터(154a, 154b)의 상부에는 공통전극(156)이 형성되어 있는데, 공통전극(156)은 

투명 도전 물질로 이루어진다.

다음, 공통 전극(156)과 화소 전극(142) 사이에는 액정층(160)이 형성되어 있다.

제 1 기판(110)의 바깥쪽면에는 위상차판(172)과 편광판(174)이 차례로 배치되어 있다. 위상차판(172)은 λ/4의 위

상차를 가지는 QWP(quarter wave plate)로 이루어지며, 편광판(174)은 광투과축과 일치하는 빛만을 투과시키는 선

편광판으로 이루어진다.

본 발명의 제 1 실시예에서는 박막 트랜지스터의 채널에 대응하는 채널 차광막(144)을 형성하고, 데이터 배선(132)

의 폭을 종래보다 넓게 하여 데이터 배선(132)과 화소 전극(142)의 중첩폭을 더 넓어지도록 한다. 즉, 데이터 배선(13

2)은 화소 전극(142)과 약 50% 이상 중첩되는 폭을 가진다. 예를 들어, 데이터 배선(132)의 폭을 8 ㎛ 이상으로 할 

경우, 앞서 언급한 바와 같이 현재의 장치로 형성할 수 있는 패턴은 최소폭은 약 4 ㎛이므로 이웃하는 화소 전극(142)

사이의 간격은 최소 약 4 ㎛가 되는데, 데이터 배선(132)의 폭이 8 ㎛ 이상이므로 데이터 배선(132)과 화소 전극(142

)의 중첩폭은 2 ㎛ 보다 커지게 된다. 따라서, 블랙매트릭스를 생략할 수 있으며, 데이터 배선(132) 근처에서의 빛샘

을 막을 수 있고, 금속 물질로 이루어진 채널 차광막(144)에 의해 누설 전류를 방지할 수 있다.

본 발명의 제 1 실시예에서는 채널 차광막(144)이 보호막(140)과 화소 전극(142) 사이에 형성되어 있으나, 채널 차광

막(144)은 화소 전극(142)의 위에 형성될 수도 있다.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도이다. 도시

한 바와 같이, 가로 방향의 게이트 배선(222)과 세로 방향의 데이터 배선(232)이 교차하여 화소 영역을 정의하며, 게

이트 배선(222)과 데이터 배선(232)의 교차지점에는 게이트 전극(224)과 소스 전극(234), 그리고 드레인 전극(236)

으로 이루어진 박막 트랜지스터가 형성되어 있다. 박막 트랜지스터는 게이트 배선(222) 및 데이터 배선(232)과 연결

되어 있으며, 액티브층(228)을 더 포함한다. 소스 전극(234)과 드레인 전극(236) 사이의 액티브층(228)은 박막트랜

지스터의 채널이 된다.

다음, 게이트 배선(222)과 중첩하는 커패시터 전극(238)이 형성되어 있다.

또한, 게이트 배선(222)과 데이터 배선(232)의 교차지점에는 채널 차광막(244)이 형성되어 박막 트랜지스터의 채널

을 덮고 있으며, 데이터 배선(232)의 양측에는 데이터 배선(232)과 각각 중첩하는 제 1 및 제 2 블랙 매트릭스(246a, 

246b)가 형성되어 있다.

이어, 화소 영역에는 드레인 콘택홀(240a)을 통해 드레인 전극(232)과 연결되는 화소 전극(242)이 형성되어 있다. 화

소 전극(242)은 커패시터 콘택홀(240b)을 통해 커패시터 전극(238)과 연결되며, 커패시터 전극(238)은 게이트 배선(

222)과 함께 스토리지 커패시터를 형성한다. 화소 전극(242)은 데이터 배선(232)과도 중첩하여 개구율이 높아진다.

도 6a 및 도 6b는 도 5에서 각각 VIa-VIa선 및 VIb-VIb선을 따라 자른 단면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(210)과 제 2 기판(250)이 일정간격 이격되어 마주대하고 있는데, 제 1 기판(210)은 투

명한 기판으로 이루어지는 것이 바람직하며, 제 2 기판(250)은 투명한 기판으로 이루어질 수도 있고, 불투명한 기판

으로 이루어질수도 있다. 제 1 기판(210)의 안쪽면에는 게이트 전극(224)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(226)이 게

이트 전극(224)을 덮고 있다. 도시하지 않았지만, 제 1 기판(210)의 안쪽면에는 게이트 전극(224)과 연결된 게이트 

배선도 형성되어 있다. 게이트 절연막(226) 상부에는 게이트 전극(224)과 대응하는 액티브층(228)이 형성되어 있고, 

그 위에 소스 및 드레인 전극(234, 236)이 형성되어 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 소스 및 드레인 전극(234, 236) 사

이의 드러난 액티브층(228)은 박막 트랜지스터의 채널이 된다. 또한, 게이트 절연막(226)의 하부에는 소스 및 드레인

전극(234, 236)과 같은 물질로 이루어진 데이터 배선(232) 및 커패시터 전극(도시하지 않음)이 형성되어 있는데, 데

이터 배선(232)은 소스 전극(234)과 연결되어 있으며 게이트 배선과 교차하여 화소 영역을 정의한다. 도시하지 않았

지만, 액티브층(228)과 소스 및 드레인 전극(234, 236) 사이에는 접촉저항을 낮추기 위한 오믹 콘택층이 형성되는 것

이 바람직하다.

데이터 배선(232)과 소스 및 드레인 전극(234, 236)의 상부에는 저유전율을 가지는 유기막으로 이루어진 보호막(24

0)이 형성되어 있는데, 보호막(240)은 드레인 전극(236)을 드러내는 드레인 콘택홀(240a)을 가진다. 또한, 보호막(24

0)은 커패시터 전극을 드러내는 커패시터 콘택홀(도시하지 않음)도 가진다. 다음, 보호막(240) 상부에는 채널 차광막

(244)과 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(246a, 246b)가 형성되어 있다. 채널 차광막(244)은 박막 트랜지스터의 채널을 

덮고 있으며, 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(246a, 246b)는 세로 방향으로 연장되어 데이터 배선(232)과 각각 중첩되어 

있다. 채널 차광막(244)과 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(246a, 246b)는 금속 물질로 형성되는 것이 좋다. 이어, 채널 차

광막(244)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(242)이 형성되어 있는데, 화소 전극(242)은 드레인 콘택

홀(240a)을 통해 드레인 전극(236)과 연결되며, 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(246a, 246b) 그리고 데이터 배선(232)과

중첩한다.
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한편, 제 2 기판(250)의 안쪽면에는 광흡수층(252)이 형성되어 있고, 그 위에 콜레스테릭액정 컬러필터(254a, 254b)

가 형성되어 있다. 콜레스테릭액정 컬러필터(254a, 254b)는 화소 영역별로 적, 녹, 청에 해당하는 파장대의 빛을 반

사시킨다. 콜레스테릭액정 컬러필터(254a, 254b)의 상부에는 공통전극(256)이 형성되어 있는데, 공통전극(256)은 

투명한 도전 물질로 이루어진다.

다음, 공통 전극(256)과 화소 전극(242) 사이에는 액정층(260)이 형성되어 있고, 제 1 기판(210)의 바깥쪽면에는 위

상차판(272)과 편광판(274)이 차례로 배치되어 있다. 위상차판(272)은 λ/4의 위상차를 가지는 QWP로 이루어지며, 

편광판(274)은 광투과축과 일치하는 빛만을 투과시키는 선편광판으로 이루어진다.

이와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에서는 박막 트랜지스터의 채널에 대응하는 채널 차광막(244)을 형성하고, 데이터 

배선(232)과 중첩하는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(246a, 246b)를 형성하여, 누설 전류의 발생을 방지하고 데이터 배

선(232) 근처에서의 빛샘을 방지할 수 있다. 여기서, 데이터 배선(232)은 종래와 마찬가지의 폭을 가질 수 있으며, 약

8 ㎛의 폭을 가질 수 있다.

채널 차광막(244)은 보호막(240)과 화소 전극(242) 사이에 형성되어 있으나, 화소 전극(242)의 하부에 형성될 수도 

있다.

한편, 제 1 및 제 2 블랙매트릭스는 데이터 배선보다 먼저 형성될 수도 있다. 이러한 본 발명의 제 3 실시예에 따른 반

사형 액정표시장치에 대하여 도 7과 도 8a 및 도 8b을 참조하여 설명한다.

도 7은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도이고, 도 8

a 및 도 8b는 도 7에서 각각 VIIIa-VIIIa선 및 VIIIb-VIIIb선을 따라 자른 단면도이다.

도 7에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 반사형 액정표시장치는 앞선 제 2 실시예와 동일한 구조의 

평면도를 가진다.

도 8a 및 도 8b에 도시한 바와 같이, 제 1 기판(310)과 제 2 기판(350)이 일정간격 이격되어 마주대하고 있는데, 제 1

기판(310)은 투명한 기판으로 이루어지는 것이 바람직하며, 제 2 기판(350)은 투명한 기판으로 이루어질 수도 있고, 

불투명한 기판으로 이루어질수도 있다. 제 1 기판(310)의 안쪽면에는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(316a, 316b)가 형

성되어 있고, 오버코트층(318)이 이들을 덮고 있다. 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(316a, 316b)은 금속과 같은 물질로 

형성될 수 있다. 이어, 오버코트층(318) 상부에는 게이트 전극(324)이 형성되어 있고, 그 위에 게이트 절연막(326)이 

형성되어 있다. 도시하지 않았지만, 오버코트층(318) 위에는 게이트 전극(324)과 연결된 게이트 배선도 형성되어 있

다. 게이트 절연막(326) 상부에는 게이트 전극(324)과 대응하는 액티브층(328)이 형성되어 있고, 그 위에 소스 및 드 

레인 전극(334, 336)이 형성되어 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 소스 및 드레인 전극(334, 336) 사이의 드러난 액티브

층(328)은 박막 트랜지스터의 채널이 된다. 또한, 게이트 절연막(326)의 상부에는 소스 및 드레인 전극(334, 336)과 

같은 물질로 이루어진 데이터 배선(332)이 형성되어 있는데, 데이터 배선(332)은 소스 전극(334)과 연결되어 있으며,

게이트 배선과 교차하여 화소 영역을 정의한다. 또한, 데이터 배선(332)은 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(316a, 316b)와

중첩한다. 도시하지 않았지만, 액티브층(328)과 소스 및 드레인 전극(334, 336) 사이에는 접촉저항을 낮추기 위한 오

믹 콘택층이 형성되는 것이 바람직하다.

데이터 배선(332)과 소스 및 드레인 전극(334, 336)의 상부에는 저유전율을 가지는 유기막으로 이루어진 보호막(34

0)이 형성되어 있는데, 보호막(340)은 드레인 전극(336)을 드러내는 드레인 콘택홀(340a)을 가진다. 다음, 보호막(34

0) 상부에는 채널 차광막(344)이 형성되어 박막 트랜지스터의 채널을 덮고 있다. 채널 차광막(344)은 금속 물질로 형

성되는 것이 좋다. 이어, 채널 차광막(344)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(342)이 형성되어 있는

데, 화소 전극(342)은 드레인 콘택홀(340a)을 통해 드레인 전극(336)과 연결되며, 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(346a, 

346b) 그리고 데이터 배선(332)과 중첩한다.

한편, 제 2 기판(350)의 안쪽면에는 광흡수층(352)이 형성되어 있고, 그 위에 콜레스테릭액정 컬러필터(354a, 354b)

가 형성되어 있다. 콜레스테릭액정 컬러필터(354a, 354b)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 공통전극(356)이 

형성되어 있다.

다음, 공통 전극(356)과 화소 전극(342) 사이에는 액정층(360)이 형성되어 있고, 제 1 기판(310)의 바깥쪽면에는 위

상차판(372)과 편광판(374)이 차례로 배치되어 있다.

이와 같이, 본 발명의 제 3 실시예에서는 박막 트랜지스터 상부에 박막 트랜지스터의 채널에 대응하는 채널 차광막(3

44)을 형성하고, 게이트 전극(324) 하부에 데이터 배선(332)과 중첩하는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(316a, 316b)를 

형성하여, 누설 전류의 발생을 방지하고 데이터 배선(332) 근처에서의 빛샘을 방지할 수 있다. 여기서, 데이터 배선(3

32)의 폭은 약 8 ㎛로 형성될 수 있다.

채널 차광막(344)은 보호막(340)과 화소 전극(342) 사이에 형성되어 있으나, 화소 전극(342)의 하부에 형성될 수도 

있다.

한편, 제 1 및 제 2 블랙매트릭스 상부의 오버코트층을 생략할 수도 있는데, 이러한 본 발명의 제 4 실시예에 따른 반

사형 액정표시장치에 대하여 도 9과 도 10a 및 도 10b에 도시하였다.

도 9은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 콜레스테릭액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치의 평면도이고, 도 1

0a 및 도 10b는 도 9에서 각각 Xa-Xa선 및 Xb-Xb선을 따라 자른 단면도이다.

도 9에 도시한 바와 같이, 오버코트층을 제외하고 제 4 실시예는 앞서 제 3 실시예와 동일한 구조를 가지므로, 동일한

부분에 대해서는 동종의 번호를 부여하고 이에 대한 설명은 생략한다.

다음, 도 10a 및 도 10b에 도시한 바와 같이, 제 1 기판(410)과 제 2 기판(450)이 일정간격 이격되어 마주대하고 있

는데, 제 1 기판(410)은 투명한 기판으로 이루어지는 것이 바람직하며, 제 2 기판(450)은 투명한 기판으로 이루어질 

수도 있고, 불투명한 기판으로 이루어질수도 있다. 제 1 기판(410)의 안쪽면에 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(416a, 416

b)가 형성되어 있다. 또한 제 1 기판(410)의 안쪽면에는 게이트 전극(424) 및 게이트 배선(도시하지 않음)이 형성되



등록특허  10-0460085

- 7 -

어 있고, 그 위에 게이트 절연막(426)이 형성되어 있다. 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(416a, 416b)는 게이트 전극(424)

과 같은 물질로 형성될 수 있다. 게이트 절연막(426) 상부에는 게이트 전극(424)과 대응하는 액티브층(428)이 형성되

어 있고, 그 위에 소스 및 드레인 전극(434, 436)이 형성되어 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 소스 및 드레인 전극(434,

436) 사이의 드러난 액티브층(428)은 박막 트랜지스터의 채널이 된다. 또한, 게이트 절연막(426)의 상부에는 소스 및

드레인 전극(434, 436)과 같은 물질로 이루어진 데이터 배선(432)이 형성되어 있는데, 데이터 배선(432)은 소스 전

극(434)과 연결되어 있으며, 게이트 배선과 교차하여 화소 영역을 정의한다. 또한, 데이터 배선(432)은 제 1 및 제 2 

블랙매트릭스(416a, 416b)와 중첩한다. 도시하지 않았지만, 액티브층(428)과 소스 및 드레인 전극(434, 436) 사이에

는 접촉저항을 낮추기 위한 오믹 콘택층이 형성되는 것이 바람직하다.

데이터 배선(432)과 소스 및 드레인 전극(434, 436)의 상부에는 저유전율을 가지는 유기막으로 이루어진 보호막(44

0)이 형성되어 있는데, 보호막(440)은 드레인 전극(436)을 드러내는 드레인 콘택홀(440a)을 가진다. 다음, 보호막(44

0) 상부에는 채널 차광막(444)이 형성되어 박막 트랜지스터의 채널을 덮고 있다. 채널 차 광막(444)은 금속 물질로 

형성되는 것이 좋다. 이어, 채널 차광막(444)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(442)이 형성되어 있

는데, 화소 전극(442)은 드레인 콘택홀(440a)을 통해 드레인 전극(436)과 연결되며, 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(446

a, 446b) 그리고 데이터 배선(432)과 중첩한다.

한편, 제 2 기판(450)의 안쪽면에는 광흡수층(452)이 형성되어 있고, 그 위에 콜레스테릭액정 컬러필터(454a, 454b)

가 형성되어 있다. 콜레스테릭액정 컬러필터(454a, 454b)의 상부에는 투명 도전 물질로 이루어진 공통전극(456)이 

형성되어 있다.

다음, 공통 전극(456)과 화소 전극(442) 사이에는 액정층(460)이 형성되어 있고, 제 1 기판(410)의 바깥쪽면에는 위

상차판(472)과 편광판(474)이 차례로 배치되어 있다.

이와 같이, 본 발명의 제 4 실시예에서는 박막 트랜지스터 상부에 박막 트랜지스터의 채널에 대응하는 채널 차광막(4

44)을 형성하고, 데이터 배선(432)과 중첩하는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스(416a, 416b)를 형성하여, 누설 전류의 발

생을 방지하고 데이터 배선(432) 근처에서의 빛샘을 방지할 수 있다. 여기서, 데이터 배선(432)의 폭은 약 8 ㎛로 형

성될 수 있다.

채널 차광막(444)은 보호막(440)과 화소 전극(442) 사이에 형성되어 있으나, 화소 전극(442)의 하부에 형성될 수도 

있다.

본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 이상 다양한 변화와 변형이 가능하

다.

발명의 효과

본 발명에 따른 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 반사형 액정표시장치에서는 데이터 배선 근처에서의 빛샘을 

방지할 수 있으며, 박막 트랜지스터에서 누설 전류가 생기는 것을 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
일정 간격 이격되어 마주 대하는 제 1 및 제 2 기판;

상기 제 1 기판의 안쪽면에 형성되어 있으며 교차하여 화소 영역을 정의하는 게이트 배선과 데이터 배선;

상기 게이트 배선과 데이터 배선에 연결되어 있는 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터를 덮고 있는 보호막;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 대응하는 채널 차광막;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며, 상기 데이터 배선과 중첩하는 화소 전극;

상기 제 1 기판 바깥쪽면에 형성되어 있는 위상차판;

상기 위상차판 상부의 편광판;

상기 제 2 기판 안쪽면에 형성되어 있는 광흡수층;

상기 광흡수층 상부에 형성되어 있는 콜레스테릭 액정 컬러필터;

상기 콜레스테릭 액정 컬러필터 상부에 형성되어 있는 공통전극; 그리고

상기 공통 전극과 상기 화소 전극 사이에 삽입되어 있는 액정층

을 포함하고,

상기 데이터 배선은 상기 화소 전극과 약 50% 이상 중첩되는 폭을 가지는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 금속 물질로 이루어지는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 상기 보호막과 상기 화소 전극 사이에 위치하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,
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상기 채널 차광막은 상기 화소 전극 상부에 위치하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 5.
일정 간격 이격되어 마주 대하는 제 1 및 제 2 기판;

상기 제 1 기판의 안쪽면에 형성되어 있으며 교차하여 화소 영역을 정의하는 게이트 배선과 데이터 배선;

상기 게이트 배선과 데이터 배선에 연결되어 있는 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터를 덮고 있는 보호막;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 대응하는 채널 차광막;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 데이터 배선과 중첩하는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며, 상기 데이터 배선과 중첩하는 화소 전극;

상기 제 1 기판 바깥쪽면에 형성되어 있는 위상차판;

상기 위상차판 상부의 편광판;

상기 제 2 기판 안쪽면에 형성되어 있는 광흡수층;

상기 광흡수층 상부에 형성되어 있는 콜레스테릭 액정 컬러필터;

상기 콜레스테릭 액정 컬러필터 상부에 형성되어 있는 공통전극; 그리고

상기 공통 전극과 상기 화소 전극 사이에 삽입되어 있는 액정층

을 포함하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 6.
제 5 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스는 상기 채널 차광막과 같은 물질로 이루어지는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 7.
제 5 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 금속 물질로 이루어지는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 8.
제 5 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 상기 보호막과 상기 화소 전극 사이에 위치하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 9.
제 5 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 상기 화소 전극 상부에 위치하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 10.
일정 간격 이격되어 마주 대하는 제 1 및 제 2 기판;

상기 제 1 기판 안쪽면 위에 형성되어 있는 제 1 및 제 2 블랙매트릭스;

상기 제 1 기판의 안쪽면에 형성되어 있는 게이트 배선;

상기 게이트 배선과 교차하며 상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스와 중첩하는 데이터 배선;

상기 게이트 배선과 데이터 배선에 연결되어 있는 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터를 덮고 있는 보호막;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 대응하는 채널 차광막;

상기 보호막 상부에 형성되고 상기 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며, 상기 데이터 배선과 중첩하는 화소 전극;

상기 제 1 기판 바깥쪽면에 형성되어 있는 위상차판;

상기 위상차판 상부의 편광판;

상기 제 2 기판 안쪽면에 형성되어 있는 광흡수층;

상기 광흡수층 상부에 형성되어 있는 콜레스테릭 액정 컬러필터;

상기 콜레스테릭 액정 컬러필터 상부에 형성되어 있는 공통전극; 그리고

상기 공통 전극과 상기 화소 전극 사이에 삽입되어 있는 액정층

을 포함하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 11.
제 10 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스는 상기 게이트 배선과 같은 물질로 이루어지는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 12.
제 10 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 블랙매트릭스와 상기 게이트 배선 사이에 오버코트층을 더 포함하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 13.
제 10 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 금속 물질로 이루어지는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 14.
제 10 항에 있어서,

상기 채널 차광막은 상기 보호막과 상기 화소 전극 사이에 위치하는 반사형 액정 표시 장치.

청구항 15.
제 10 항에 있어서,
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상기 채널 차광막은 상기 화소 전극 상부에 위치하는 반사형 액정 표시 장치.
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摘要(译)

反射型液晶显示装置技术领域本发明涉及一种包含胆甾型液晶彩色滤光
片的反射型液晶显示装置。 在包括传统的胆甾型液晶滤色器的反射型液
晶显示装置中，形成黑矩阵以防止在薄膜晶体管中发生漏电流并且防止
光泄漏到数据布线附近。 然而，由于常规的黑矩阵由具有低电阻和高介
电常数的树脂制成，所以在薄膜晶体管中可能发生漏电流。 因此，在根
据本发明的包括胆甾型液晶滤色器的反射型液晶显示装置中，通过形成
金属材料的沟道遮光膜并加宽数据布线的宽度或形成与数据布线重叠的
黑底来进行数据布线。 可以防止附近的光泄漏，并且可以防止薄膜晶体
管中的泄漏电流。 图4b
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